
适合ESD和浪涌保护的三个关键参数

适合各类设计的理想组合
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保护器件本身可承受ESD和浪涌事件的高度稳定性

低钳位电压以及低动态电阻

低电容，如需处理高数据速率，ESD保护器件还需低电容

Semiware的电路保护技术为您的设计提供低电容、低钳位电压、高浪涌吸收能力和高ESD稳定性的理想
组合。我们丰富的电路保护组合可满足当今的最新应用需求以及汽车行业的严格标准。

多媒体接口

汽车接口

USB�.�，旧模式所有应用领域

例如，平板显示屏、摄像头数据汽车应用中

HD音频/视频数据所有应用领域

引动数据接口所有应用领域

HD音频/视频数据
消费电子/计算

所有应用领域

所有应用领域
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例如，用于恒温控制、车门/座椅模块或雨量传感器

例如，车体控制、安全、底盘或引擎管理

例如，安全相关模块，
如线控或骨干

例如，骨干或ADS应用

例如，骨干或ADS应用
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Build your design as you will
SIM接口

ESD保护方案
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因常规SIM卡属频繁插拔器件，较难避免接触ESD产生源，为防止在
强干扰的情况下出现SIM掉卡的情况，需要ESD保护器件避免工作在
设计参数的极限附近，且需要根据被保护回路及可能承受的ESD冲击
，选择反应速度足够快、敏感度足够高的器件，这对于有效发挥保护
器件的作用十分关键。另因SIM卡需要有多个接口，因此ESD保护器
件的封装尺寸也需要作为考虑因素。
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Semiware的电路保护方案提供高紧凑度、低电容、低漏电、超高稳定性的ESD防护器件以及完善的器
件组合。封装外形包括DFN����、DFN����、DFN����P��、DFN����、SOT-��、SOT-���、
SOD-���、SOD-���、SOP-�等等。

封装详细信息

Semiware静电保护解决方案还能满足共模滤波和多线需求。

浏览完整产品组合：https://semiware.com/tvs-array
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